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1. Дефектоутворення в шаруватих структурах діоксид кремнію кремній та метал-кремній

2. Defects formation of in layered structures silicon dioxide-silicon and metal-silicon.

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена з'ясуванню закономірностей процессів дефектоутворення в шаруватих
структурах діоксид кремнію-кремній і метал-кремній і приладних системах на їх основі, встановленню
механізмів впливу дефектів на електрофізичні характеристики, моделюванню процесів струмоперенесення в
цих структурах та системах. За допомогою теоретичних та експериментальних методів сучасних досліджень
встановлено властивості та запропоновано топологічну модель реальної МОН-структури, яка основана на
дослідженні механізма утворення пластичної деформації на межі поділу діоксид кремнію-кремній, що
призводить до виникнення дефектів в перехідної області кремнію.

2. Dissertational work is devoted to an establishment of laws of processes defect foundation in layered structures
silicon dioxide-silicon and metal-silicon and instrument systems on their basis, to an establishment of mechanisms
of influence of defects on electrophysical characteristics, to modelling of processes current flow in these
structures and systems.By means of theoretical and experimental methods researches researches properties are



establishedand the topological model of real structure transitive is offered to area in silicon layered structures
silicon dioxide-silicon which is based on research of the mechanism of occurrence of plastic deformation on
border of section, as bring to formation defects in transitive area of silicon.
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